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MEMORIA DESCRIE IVA
que se presenta para unir a la solicitud
de
PATENTE DE INVENCION
formulada el 15 de Febrero de 1962, con el NUm. 274*625
en
ESPANA
por  VEINTE afios
a nombre de COMPAGNIE GENERARE DE TELEG3APHIE SANS FIL-CSF,
entidad francesa, establecida en 79, Boulevard Haussmann,
Paris, Francia, por:
"UN DISPOSITIVO DE IT3TARDO GON SEMICONDUCTOR DE
RETARDCS MULTIPLES"

El presente invento, debido a Michel CAKBONEL, tiene
por objeto un nuevo dispositivo de retardo con retardos mul-
tiples.

Segun el invento, un dispositivo de retardo estid cons-

5 tituido por una pieza semiconductora en fomia de corona pro-
vista de dos contactos Onmicos dispuestos respectivamente en
su centro y sobre su contorno que permiten crear alli un cam-
po eléctrico radial y de p emisores y q colectores dispuestos
de tal manera que n combinaciones (n ZIl pqg) de un emisor y

10 de un colector se encuentran unidas por lineas de fuerza del



Ul

10

15

20

25

30

campo.,

®1 invento seré mejor comprendido y otras caracteristi-
cas se pondrdn de manifiesto con ayuda de ia desoripcién gue
slgue y de log dinujos que & é1 se refieren en los cuales:

La figura 1 representa un dispositivo de retardo de ti-
po conocido que utiliza wn cempo eléctrico con lineas de fuer-
za paralelas,

La figura 2 representa un modo de montaje posible del

dispositivo de la figwre L.

Lo figura 3 represente un dispositive de retardo segin
el invento utilizando un campo eléotrico con 1fness de fuer-
ze redisles.

Lo figura 4 ilustra une veriante de la figura 3. Bn
todas les figuras, la escala hs sido considerablemente agran-
dade para la legibilidad del dibujo.

En la figuara 1, wia barra paralelepipédica 1 de material
semiconductor, por ejemplo de gemmenio de tipo n, estd provis-

ta de p emisores e @gess €, ¥y de q colectores C; ©C,eeeC

1 2
gue formsn uniocnes p-n con la barra, y constituidas por ejei;
plo por germanio de tipo p. Se supondri en este ejemplo que
el cuerpo de lz barra es de tipo n y los emisores y éolec;
tores de tipo p.

T.os p enisores ei estan unidos a entradas Ei ¥y los q
colectores ej a salidas S .

La distancia entre 3n enisor e, ¥y wn colector cj es
igual a lij.

Dos contuctos Shmicos 5 y 6 perg;ten estaflecer en la
barra un ceampo eldctrico unidirececional con lineas de fuerazs
longitudinales que ejercen sobre los portadares minoritarios

(agujeros) inyectados por medio de los emisores e, una fuerza
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dirigida desde el combacto 5 lwmcis el contacto 6.

BEn lz figurs 2 estd representado un modo de montaje po-
sible del dispositivo de returdo de la figura l. Una fuente de
tension wnidireccional, que puede ser constante o regulsble o
uodulable 4, esté insertads entre los contactos 5 y 6 para
oresr el campo eldetrico longitudinel, y;l&s selidas Sj estan
unides en paralelo, por medio de resistencias Rj, a wig fuer=
te de polerizacibén 7 cuyo segundo horne estd unido al contacto
S .

las resisteuncias Rj pueden ser elegldas pura compensar les
atenusciones de lom - dimpulsoes diferentemente retardados gue pro-
ceden de un mismo emisor.

Bn esbtas condiciones, un impulso positivo emitido en la
entrada Ei gerd recogido en cada unz de las salides Sj,con un
tiempo de retardo igual a tij = K‘;ij (j = 1,24..q) dohde K es
une constente determinada por la tensidén aplicada por medio de
ls fuente 4.

Bl dispositivo de la figura 1 se presta a numerosos mon-—
tajes, de los cucles el de la figura 2 no constituye mos que
un ejenplo.

Pare ciertas splicaciones, se puede tomar p=16q =1,
es decir, utilizar un solo emisor o un s0lo colector.

| La figura 3 representa un modo de realizecidn del dis-
positi@o de retardo segun el invento. ‘

La pleza semiconductore 1 es aqui una pastilla en forma

. de corona cuyo difmetro interior es pequefio con relacidn al

difmetro exterior. El contacto dmico Q%_de forma“circular, es-
t4 dispuesto en el interior de esta corona, mientras gue el
contacto dimico 5 la bordea en todo su contorno, de msnera que

las lineas de fuerze creadas por la fuente de tensidn, que crea el
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campo eléctrico en la barra, son radiales a partir del centro
O del contacto 6.

Los colectores cj que se suponen aqui en numero de ocho
estan distribuidos sobre una circunferencia ¢e centro O.

Se ve inmediatamente que es posible disponer p emisores
~N e™...ep a lo largo de las rectasiOc® OR..*OCg ,
siendo aqui la distancia 1~ que entra en juego la del emisor
ei considerado al colector 03 situado sobre la recta F)eé‘.

La figura 4 ilustra una variante del dispositivo de la
figura 3 utilizando un colector Unico en forma de corona c. En
la figura no se ha representado mas que el contacto 6hmico 6
y el colector t, siendo el resto del dispositivo idéntico al
de la figura 4. Pero en el presente caso, los emisores e” pue-
den estar situados, naturalmente, sobre cualquier radio salido
de O.

La realizacién de todos estos dispositivos por medio de
emisores y de colectores con uniones es preferible. Pero nada
se opipne en principio a la realizacién por medio de emisores y
de colectores con puntas de contacto.

El montaje utilizado puede ser el mismo que para un dis-
positivo en forma de barra.

La estructura de la figura 3a tiene la ventaja sobre la
figura 1 de poder tener un mayor ndmero de emisores y de colec-
tores y de disminuir una interaccién eventual paréasita de los
emisores y de los colectores entre si. -

El dispositivo de la figura 4 permite, con un colector
Unico, un ndmero muy grande de emisores*

Por otra parte, en las estructuras de las figuras 3y 4

se puede obtener, porufia distribucién conveniente (por ejemplo en

espiral) de los emisores, una mejor definicion (siendo la "defi-
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ilicion" el intervalo de tiempo minimo que separa dos retar-
dos posibles).

Para las estructuras de las figuras 3 y 4, un ejemplo
tipico es una pastilla de 1,5 om. de radio con diez colec-
tores para la figura 3 y un numero de emisores del orden de 20
en uno y otro caso.

El invento no esta limitado, naturalmente, a los modos
de realizacion descritos y representados.

En particular, se puede realizar una configuracion tri-
dimensional de las direcciones de lineas de fuerza utilizadas
para realizar estos acoplamientos.

Se sobreentiende por otra parte que en las descripciones
de las figuras 3y 4 se pueden invertir los emplazamientos de
los colectores y de los emisores.

Esta solicitud que corresponde a la presentada en Fran-
cia el 2 de Marzo de 1961, bajo el NUm FV. 854.345, se acoge
a los beneficios del articulo 51 del vigente Estatuto sobre

Propiedad Industrial.

NOTA -

Los puntos de in*vencidn propia y nueva gue se presen-
tan para que sean objeto de esta solicitud de Patente de In-
vencién en Espafia, por VEINTE afios, son los siguientes:

is.- Dispositivo de retardo con semi-conductor de re-
tardos multiples, caracterizado porque lleva una .pieza semi-
conductora en foma de corona, estando provista dicha pie-
za de dos contactos 6nmicos dispuestos respectivamente en su

centro y sobre su oontomo y que permiten crear alli un cam-
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po eléctrico radial, y de emisores y colectores disr,u.es-
tos de tal manera que n combinaciones de un emisor y de
un colector se encuentran leiacionadas por lineas de fuer-
za del campo (n entero mayor que 1).

2c.- Dispositivo de retardo segun el punto 1, ca-
racterizado porque lleva un solo emisor, de forma circu-
lar.

3S.- Dispositivo de retardo segun el punto 1, carac-
terizado porque lleva un solo colector de forma circu-
lar.

47 .- Dispositivo de retardo segun el punto 1, carac-
terizado porque lleva varios emisores repartidos sobre una
circunferencia concéntrica con la corona.

57~.- Dispositivo de retardo segun el punto 1, carac-
terizado porque lleva varios colectores repartidos sobre una
circunferencia con la corona.

67.- Un dispositivo de retardo con semiconductor de
retardos multiples.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede,
representado en el dibujo que se acompafna y con los fines
gue se han especificado.

Esta Memoria consta de seis hojas escritas a maquina
por una sola cara.

Madrid,

AS 6
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